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Ostatnio daje sie zaobserwowaé nadspodziewanie szybki
rozwéj tranzystorow MOS do zastosowan mocowych. Pow-
stajgq coraz to nowe przyrzady pélprzewodnikowe. Niedaw-
no opracowano klase tranzystoréw typu CMD (Conductivity
Modulated Devices), ktére w zaleznosci od producenta naz-
wane s3 IGT (General Electric), COMFET (RCA) lub GAM-
FET (Motorola). Ostatnio za§ tworzy si¢ nowa klasa przy-
rzgdéw zwanych przelgcznikami bilateralnymi. Struktury te
znajdujg zastosowanie do bezpoéredniego sterowania ukla-
déw pradu przemiennego.

Przetgeznik bilateralny, w sensie konstrukeji, moie by¢
rozpatrywany jako dwa tranzystory mocy MOS ze wspél-
nym wyprowadzeniem £rédet i bramek.. Dodatkowo Zrédia
. s3 zawarte na stale z podlozem. Schemat polaczeh przed-
stawia rys. 1. Plerwszy bilateralny przetacznik zostal zresz-
ta zbudowany przez takie wiasnie polaczenie dwéch dyskret-
nych tranzystoréw mocy MOS.

Schemat zastepczy przyrzadu w stanie blokowania, tzn. w
wypadku, gdy napiecie bramka—irédio jest ujemne lub
male dodatnie, ilustruje rys. 2. W warunkach blokowania
nie ma mozliwosci przeplywu pradu pomiedzy drenami tran-
zystoréw. Jezeli bowiem jedna dioda jest spolaryzowana w
kierunku przewodzenia, druga jest spolaryzowana zaporo-
wo. W wypadku przylozenia dodatniego napiecia pomiedzy
bramke i Zrédlo przelgcznik jest w stanie przewodzenia |
diody ze schematu zastepczego zbocznikowane niewielkimi
rezystancjami kanalu (rys. 3). Mozina zauwaiyé, ze dla bar-
dzo duzych pradéw spadek napigcia na rtezystancji jednego
z kanaléw jest ograniczony do okoto 0,6 V wskutek bocz-
nikujacej go diody. W ten sposéb istotnie zmniejsza sie spa-
dek napiecia na przelgczniku bilateralnym w stanie prze-
wodzenia przy duzych pradach.
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Rys. 1. Schemat przeigcez-
nika bilateralnego

Spos6b sterowania takim przelgcznikiem bilateralnym nie
jest jednak latwy, bowiem jesli przyrzad jest wlaczony w
uklad pradu przemiennego, to potencjaly #rédia i bramki
zmieniajq sie w takt sygnalu, przyimujac zaréwno dodatnie,
jak i ujemne wartoSci. Najprostszq metoda galwanicznego
oddzielenia obwodéw sterujacego i sterowanego jest wyko-
rzystanie transformatora w sposéb pokazany na rys. 4.
Obwéd wejsciowy bramka—zrédio ma charakter pojemnof-
clowy | wymaga stosunkowo niewielkich mocy. Do sterowa-
nia przelgcznikéw bilateralnych mozna réwniez stosowaé
inne rozwiszania z galwaniczng separacja obwod6w, na
przyklad z wykorzystaniem transoptoréw Iub elementéw
pojexﬁnosciowych.
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Rys. 2. Schemat zastepczy
przetgcznika  bilateralnego
w stanie blokowania

Rys. 3. Schemat zastepezy
przetgcznika  bilateralnego
w stanie przewodzenia
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Przetaczniki bilateralne mogg byé zastosowane do kon-
trolowania obwodéw pradu przemiennego, przy czym maja
wiele zalet w pordéwnaniu z triakami. Jedna z nich jest to,
ze moga byé zaréwno wigczane, jak i wylgczane obwodem
bramki. Nadajg sie wiec do obwod6éw pradu stalego oraz
przemiennego. Sg tez duzo szybsze niz triaki. Te ostatnie
moga sterowaé obwodami prgdu przemiennego o czestotli-
wosciach nie przekraczajacych kilkuset Hz. Przelqezniki
bilateralne mogg byé stosowane nawet przy czestotliwos-
ciach siegajgcych kilkudziesieeciu MHz, Przewyiszaja row-
niez triaki, jeS§li chodzi o wiasciwosci temperaturowe, po-
niewaz moga pracowaé w temperaturze do 200°C, maksy-
malna za§ temperatura pracy triakéw nie przekracza zwyk-
le 110°C.

Réznica ta wynika 2 zasad dzialania przyrzadéw. Prze-
tacznik bilaterainy charakteryzuje sie¢ bardzo korzystng
wiasciwoscia ujemnego termicznego sprzezenia zwrotnego.
Oznacza to, Ze ze wzrostem temperatury maleje prad przy-
rzadu, a tym samym moc wydzielana w przyrzadzie. Moga
byé one réwniez, w przeciwiefistwie do triakéw, latwo Ia-
czone réwnolegle, co umozliwia zwigkszenie sterowanych
mocy.

Jeszcze jedng zaleta przelqcznikéw bilateralnych jest to,
ie moga one spelnia¢ funkcje regulowanych rezystoréw do
zastosowad w ukladach automatycznej regulacji. Moga byé
tez wykorzystane jako modulatory lub tlumiki w zakresie
czestotliwoéei od ulamkéw Hz do zakresu czestotliwoécl ra-
diowych. W takich zastosowaniach przelaczniki bilateralne
powoduja bardzo mate znieksztalcenia oraz nie wprowadza-
ja do obwodu elementéw reaktancyjnych.



